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(54) BỘ KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP KHUẾCH ĐẠI CÔNG 
SUẤT

(57)  Sáng chế đề cập đến bộ khuếch đại công suất và phương pháp khuếch đại công suất. 
Bộ điều chế độ rộng xung đa pha thực hiện điều chế để tạo ra N tín hiệu điều chế độ rộng 
xung (pulse-width modulation - PWM) đa pha; tín hiệu điều chế độ rộng xung đa pha 
PWMn được khuếch đại; tín hiệu điều chế độ rộng xung đa pha PWMn được lọc; và sự kết 
hợp được thực hiện tại cực máng hoặc cực góp của bóng bán dẫn khuếch đại công suất. 
Theo bộ khuếch đại tần số vô tuyến mới được đề xuất trong sáng chế này, độ tự cảm của 
mạch vòng cấp nguồn đường bao có thể được giảm một cách hiệu quả, do đó băng thông 
viđeo được tăng lên và hiệu suất hiệu chỉnh độ méo trước số (digital predistortion - DPD) 
được cải thiện.
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